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HM3102 

  40V，3A，150KHz 恒压环路 Buck DC-DC 转换器 

概述                                               

HM3102是一款高效 Buck DC-DC 转换器，8V 到

40V 宽工作电压范围，低纹波，内置低导通电阻功率

MOS。HM3102 内置环路补偿电路，可以减少外围元器

件数量。内部设计有恒压环路，可以通过外部电阻设置

系统工作状态。 

PWM 控制模块可以调节占空比从 0~100%之间线

性变化。内置过压保护，过流保护，温度保护，确保系

统应用安全。 

 

 

 

 

 

特点 

● 输入电压范围8V~40V 

● 最大输出电流3A 

● 振荡器频率150KHz 

● 输出电压从1.25V到37V可调 

● 最小压差0.3V 

● 内置低导通电阻功率MOS 

● 内置频率补偿，节省外围器件 

● 过压保护，过流保护，温度保护 

● 输出 5V推荐最大输出功率13W 

 

应用场合                                封装形式 

● 车载充电器                                          ● 8-pin  ESOP8 

● 电池充电器 

● 便携式设备充电 

● 降压恒压驱动 
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典型应用图（恒压充电） 
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                                    图 1.恒压充电系统电路 

 

典型应用图（外置限流可调恒压充电） 
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图 2.恒压限流充电系统电路（VIN=8V~40V,VOUT=5V/0.1A~2.5A） 

 

 

 

HM3102



                           Page 3 of 8  

选购指南 

产品型号说明 

   

 

产品型号 产品说明 

HM3102ESG 封装形式：ESOP8 

 

芯片脚位图 
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图 3.  封装管脚分配图  
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引脚功能说明 

PIN 脚位 符号名 功能说明 

1，6 NC 悬空引脚 

2，背部焊盘 SW 功率 MOS 输出引脚，SW 是输出开关节点 

3 GND 接地引脚 

4 FB 电压反馈引脚，通过分压电阻对输出电压进行检测，参考电压为1.25V 

5 CS 电流检测引脚，通过检测电压压降，获得恒流环路反馈 

7 VC 内部电压调节旁路电容引脚，需要在VC与VIN之间并联1uF电容 

8 VIN 输入电源引脚，8~40V宽电压范围 

 

芯片功能示意图 
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图 4. 模块功能示意图 
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绝对最大额定值 

参数 极限值 单位 

电源电压VIN -0.3~45 V 

反馈引脚电压VFB -0.3~45 V 

输出开关引脚电压 -0.3~VIN V 

功耗 散热限制 W 

结温范围 -40~150 ºC 

工作温度范围 -40~125 ºC 

储存温度范围 -65～150 ºC 

焊接温度和时间 260（10秒） ºC 

ESD（人体模型） >2000 V 

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。 

 

HM3102电气参数 

(正常条件 TA = 25 ºC, Vin = 12V, GND=0V, Vin 与 GND 之间并联 100uF/50V 电容，Iout=500mA，, 除非另行标注) 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 输入电压  8 - 40 V 

IQ 静态电流 VFB =2V  2 5 mA 

Fsw 振荡频率  130 150 170 KHz 

UVLO 欠压保护   5  V 

OVP 过压保护   45  V 

VFB 反馈电压 
Vin =8~40V,Vout=5V 

Iload=0.2~2A 
1.235 1.250 1.265 V 

η 效率 
Vin =12V ,Vout=5V 

Iout=2.4A 
 89  % 

ICL 内置限流保护   3.5  A 

Rdson 功率MOS导通电阻 
VFB=0V 

Vin =12V,ISW=3A 
 73 95 mΩ 

VCS 恒流采样电压  112.5 118 123.5 mV 
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典型性能参数（图 2 应用图） （Vout=5V，Iout=0.1~2.5A，除特殊注明）

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

注: 内部基准为正温度系数，当输出功率上升导致发热增

大结温升高时，反馈电压会升高，起到线损补偿的作用。 

 

 

HM3102



                           Page 7 of 8  

应用信息 

HM3102 在正常工作状态下有相应的功能电路对芯片进行保护。温度保护模块会对结温实时监测，在温度接近极

限值的情况下会关闭芯片防止损坏，待温度恢复到迟滞阈值时芯片会重启恢复工作。输入欠压锁定功能可以有效防止

在低于正常工作电压情况下开启芯片。限流保护可以限定芯片功率管的最大电流，防止电流过大损坏芯片。 

设置输出电压 

输出电压可以通过电阻比例确定，电路如下图所示： 
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图 5. 输出电压设置电路 

设定输出电压，需要将 FB 脚和比例电阻连接。FB 电压为 1.25V，因此通过设定电阻比例来调整输出电压，公式

为： 

R1

R21R
25.1Vout


  

最大输出功率 

最大输出功率与散热情况直接相关，在普通环境下 5V 输出建议最大输出功率 13W，快充 9V，12V 输出时效率更

高发热小，输出功率可以更高。优化系统散热环境可以进一步提高输出功率。 
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封装信息 

● 封装类型: ESOP8   

 

 

参数 
尺寸 (mm) 尺寸 (Inch) 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.350 1.750 0.053 0.069 

A1 0.1 0.3 0.004 0.012 

B 1.27(典型值.) 0.05(典型值.) 

b 0.330 0.510 0.013 0.020 

c 0.9(典型值.) 0.035(典型值.) 

c1 1.0(典型值.) 0.039(典型值.) 

D 5.8 6.2 0.228 0.244 

D1 3.202 3.402 0.126 0.134 

E 3.800 4.000 0.150 0.157 

E1 2.313 2.513 0.091 0.099 

F 4.7 5.1 0.185 0.201 

L 0.675 0.725 0.027 0.029 

G 0.32(典型值.) 0.013(典型值.) 

R 0.15(典型值.) 0.006(典型值.) 
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